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VEB Verlag Technik Nur fir den Dienstgebrauch
Redaktion der Zeitschrift
Mikroprozessortechnik

VEB Kombinat Mikroelektronik, DDR-5020 Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 154

Oranienburger StrafBle 13-14
Postfach 201

Berlin

1020

lhre Nadhricht vom Unser H Unsere Zeichen Datum

Dr. Wa/be 04. 08. 1987

Sehr geehrter Genosse Paszkowsky!

In der Anlage iibergebe ich Ihnen die gewinschte Gliederung
zur Beitragsfolge "Technologien der Mikroelektronik".

Ich bitte Sie um Prifung des Vorschlages mit der Bltte mir
Anderungen oder Erganzungén anzugeben.

Ich bitte Sie ebenfalls, mir Ihre Vorstellungen iber den
Zeitpunkt des Erschelnens der Beitragsfolge mitzuteilen.

Mit freundlichen GriBen

”

(.

Anlage Prof. Reimer
Fachgebietsdirektor
Grundlagenforschung/Technikum




Anlage

Technologien der Mikroelektronik

1. Einleitung
Entwicklung der Mikroelektronik
Bedeutung fir die Volkswirtschaft

2. Vom Quarzsand zum IC - technologischer Uberblick

Entwicklung vom Einzeltransistor zum IC, unipolare

und bipolare Basistechnologien

Leistungsumfang der Zyklen 0-III

Grinde der Miniaturisierung

Qualitdtsmerkmale der Stufen LSI-VLSI-ULSI (bezogen auf die Zyklen)
Weiterentwicklung und Grenzen der Si-Technologie

5. Zyklus O

Grundverfahren der Kristallzichtung
Kristallstruktur und -defekte
Trennen, Lappen, Polieren, Reinigen

4. Zyklus I

wichtigste Basistechnologien und ihre Schrittfolge
Schichterzeugung

Strukturibertragung

Atzprozeld

thermische Prozesse

Dotierverfahren

Reinigungsverfahren

MeBtechnik und ProzeBiiberwachung
Schablonenherstellung

5. Zyklus II
Tragerstreifenbearbeitung
Kontaktierverfahren
Verkappung, Gehdauseformen
6. Zyklus III
Prifstrategien und MeBtechnik
MaBnahmen zur Qualitatssicherung
7. Probleme der Ausbeutesicherung und Automatisierung
Ausbeuterelevante Faktoren,
ProzeBflihrung, Expertensysteme, Fehleranalyse
CAE und CIM in der Mikroelektronikentwicklung und -fertigung
8. Zukunft der Mikroelektronik

Entwicklung des BE-Sortiments; neue Wirkprinzipien
technologische Weiterentwicklung
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VEB Forschungszentrum
Mikroelektronik Dresden

Betrieb des Kombinates
VEB Carl Zeiss JENA

VEB Verlag Technik
Redaktion der Zeitschrift
"Mikroprozessortechnik"
Herrn J. Paszkowsky
Oranienburger Str. 13 - 14
Postfach 201

Berlin
17020
Grenzstralle 28
PSF 34
Dresden
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Fernsprechangcbe Unsere Zeichen Datum DDR - 8080
26.8.87 58 82 03 Jh/Tu 29. September 1987

Sehr geehrter Kollege Paszkowsky!

Ihr Schreiben vom 26. 8. 87 habe ich mit bestem Dank erhalten.
Ich freue mich, daB wir zu den aufgeworfenen Fragen weitgehend
iibereinstimmende Auffassungen haben feststellen kOnnen.

Zu den konkreten Anliegen:

Ich werde mich bemilhen, einige kompetente Mitarbeiter zu gewinnen,

die die gewiinschten Informationsbeitrdge qualifiziert liefern kinnten.
Ich hoffe, schon in Kiirze einige Angebote zusenden zu kdnnen.

Fiir's erste habe ich mal selbst eine solche Information aufgeschrieben,
von der ich denke, sie kdnnte fiir die Leser der MP interessant sein.
Vor zwei Wochen war ich Teilnehmer der 17. ESSDERC in Bologna und

war selbst verblifft iiber den rapiden Fortschritt auf dem Gebiet

der Technologien fiir extrem schnelle Schaltkreise, wie sie ja

fiir die Computertechnik im besonderen von Interesse sind. Da es sich
zudem um "Weltpremieren' handelt, glaube ich doch, dafiir wissenschaft-
liche Neugierde auch bei den Nicht-Technologen voraussetzen zu kdnnen.
Mich wiirde Ihre Meinung zu Inhalt und Stil der Darstellung interes-
sieren, auch um ein Profil fiir diese Art der Information in der MP
auszupragen.

Den Kurs iiber Technologie halte ich fiir ein begriilenswertes Vorhaben.
Ich treffe Kollegen Prof. Reimer Mitte Oktober und wilrde mit ihm

die Gliederung durchsprechen. Allerdings bitte ich um Zustimmung

zu folgendem Profilierungsvorschlag fir das Manuskript:

Angesichts des Leserkreises der MP sollte der Technologie—Kurs
diejenigen Aspekte hervorheben, die Beziehungen zur Schaltkreis—
anwendung haben (technologisch bedingte Eigenschaften der Schalt-
kreise wie Integrationsgrad, Leistungsverbrauch, Schaltgeschwindigkeit
usw.) und dafiir die Fragen der fiir den Anwender relativ belanglosen
Herstellungsprozesse an sich (Kristallziichtung, Reinigungsverfahren,
ProzeBiiberwachung usw.) sehr kurz oder gar nicht behandeln.

Objekt: Telefon: Telex: Bankkon;o- Fondstriger=i )
b e } r s ndstriger-iir. 0444
ionigsbrucker Landstr.159 § 5880/5930 (zentrale) pop mikro dd  Stastsbank dor DDR BN 053 74 487

o . thty : resden =32-330C

Mikroelektronik Postscheckkonto:
Dresden 7299-53-7780
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Denn es existiert inzwischen fir den interessierten Schaltungs-
techniker geniligend populdrwissenschaftliche Literatur iiber den
Halbleiter-Herstellungsprozel. Was schwieriger zu verstehen,
zugleich aber fiir den Anwender durchaus bedeutsam ist, ist doch
wie sich unterschiedliche Technologien technisch-6konomisch }
auf die Schaltkreise auswirken und welche EinfluBméglichkeiten

der Anwender (z. B. iiber Semikundensysteme) selbst hat. |

BEinen Beitrag in dem von Ihnen gewiinschten Sinne zur allgemeinen
Information eines groBen Leserkreises liber Zielsetzung, Moglich-
keiten und Anforderungen des Einsatzes von kundenspezifischen
Schaltkreisen werde ich gern aus unserem Hause liefern.

Wire ein Termin etwa 1/88 akzeptabel? Wir miissen immer einige Zeit
TOr die Genehmigung im Kombinat Carl Zeiss JENA einplanen.

Mit fireundlichen Griiflen




